Konrad Fiks
Interaktywny program w jezyku Java ilustrujqcy dzialanie przyrzqdu polprzewodnikowego
duzej mocy w oparciu o prezentacje multimedialng

2 Streszczenie pracy

Celem pracy jest pokazanie w prosty i przystepny sposob zasady dzialania
tranzystorow MOS oraz VDMOS. Program, ktory stanowi realizacj¢ tematu, ma wyjasnia¢
oraz pokaza¢ dziatanie tych przyrzadow. Zatozeniem bylo opracowanie aplikacji, ktora
powinna w sposob intuicyjny umozliwi¢ zmiang najwazniejszych parametrow, ktore maja
wplyw na dziatanie tych przyrzadéw oraz pokazanie tych zmian na charakterystykach.
Ponadto uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia dziatania badanego elementu
w dowolnym obwodzie elektrycznym.

Bezposrednia inspiracja do podjecia tematu byla mozliwo$¢ napisania uzytecznej
aplikacji ulatwiajacej zrozumienie dzialania tranzystorow MOS oraz MOS mocy. Ponadto
pojawita si¢ mozliwo$¢ rozszerzenia istniejacego na stronie ,,Katedry Mikroelektroniki i
Technik Informatycznych” edytora tekstowego schematow o nakladke graficzna.
Umozliwi ona w sposéb prosty zbudowanie dowolnego uktadu elektronicznego i
zasymulowanie go bez koniecznosci instalowania specjalistycznego oprogramowania na
dowolnym systemie operacyjnym, dla ktérego zostata przygotowana wirtualna maszyna
»~Javy”. Nie bez znaczenia byt rowniez brak podobnych dzialajacych aplikacji w sieci
Internet, mozliwo$¢ poglebienia wiedzy na temat modeli przyrzadéow potprzewodnikowych
oraz doktadniejsze zapoznanie si¢ z nowoczesnym obiektowym jezykiem programowania.
W pracy przedstawiono rowniez doktadny opis modeli LEVEL1, LEVEL2, LEVEL3
tranzystora MOS co umozliwito pokazanie zmiany opisu matematycznego modeli w miarg
zmniejszania si¢ wymiaréw tranzystora.

Do realizacji tematu wykorzystany zostal pakiet javax.swing, ktory daje mozliwos¢
napisania programu dzialajacego w przegladarce internetowej o funkcjonalno$ci
programéw okienkowych. Zapewnia rowniez identyczny wyglad na kazdej platformie.

W wyniku realizacji tych zalozen powstat program, dzigki ktéoremu uzytkownik
znajacy podstawy dziatania elementéw potprzewodnikowych bez trudu bedzie mogt
rozszerzy¢ swoja wiedz¢ oraz bezposrednio sprawdzi¢ dzialanie przyrzadu budujac i

symulujac obwdd elektryczny, w ktorym jednym z elementow jest badany przyrzad.



